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Figura 6.4-2. (B) Imatges preses per microscopi electronic d’'un composit d’Araldite-M/HY-5162 amb
un 40 % de grafit de 2 um de mida de particula. El potencial d’acceleracio va ser 10 keV.
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Desenvolupament de microeléctrodes basats en composits conductors rigids
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Figura 6.4-2. (C) Imatges preses per microscopi electronic d’un composit d’Araldite-M/HY-5162 amb
un 50 % de grafit de 2 um de mida de particula. El potencial d’acceleracio va ser 10 keV.
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Figura 6.4-2. (D) Imatges preses per microscopi electronic d’'un composit d’Araldite-M/HY-5162 amb
un 60 % de grafit de 2 um de mida de particula. El potencial d’acceleracio va ser 10 keV.

248



Desenvolupament de microeléctrodes basats en composits conductors rigids
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Figura 6.4-2. (D) Imatges preses per microscopi electronic d’'un composit d’Araldite-M/HY-5162 amb
un 70 % de grafit de 2 um de mida de particula. El potencial d’acceleracio va ser 10 keV.
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